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Datasheet BTA04, BTB04 (STMicroelectronics)
Datasheet BTA04, BTB04 (STMicroelectronics)
	Производитель	STMicroelectronics
	Описание	Sensitive Gate Triacs
	Страниц / Страница	6 / 1 — BTA04 T/D/S/A. BTB04 T/D/S/A. FEATURES. DESCRIPTION. A1A2. TO-220AB. …
	Формат / Размер файла	PDF / 449 Кб
	Язык документа	английский

BTA04 T/D/S/A. BTB04 T/D/S/A. FEATURES. DESCRIPTION. A1A2. TO-220AB. ABSOLUTE RATINGS. Symbol. Parameter. Value. Unit. BTA / BTB04-
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Скачать PDF

1
23456
	Купить BTB04 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.23 до 326 741 ₽
47 предложений от 23 поставщиков
Транзистор: N-MOSFET; WMOSTM M3; полевой; 800В; 6,8А; 26Вт; TO220F


	Берёзка Электронные Компоненты
Россия
	CF-0,25 6,2 кОм 5% (L-KLS6-CF-1
	от 0.23 ₽	Купить
	ICdarom.ru
Россия
	CF-0,25 1,3к Ом 5%
KLS Electronic	от 0.25 ₽	Купить
	Онлайн Компоненты
Россия
	AP5725WG-7
Diodes	от 48 ₽	Купить
	ЭлектроПласт
Россия
	BTB04-400A
STMicroelectronics	по запросу	Купить





Модельный ряд для этого даташита
BTA04
	BTA04-400A BTA04-400T BTA04-600D BTA04-600T BTA04-700S BTA04-700T

BTB04
	BTB04-400D BTB04-400T BTB04-600S BTB04-600T


Текстовая версия документа
BTA04 T/D/S/A
®
BTB04 T/D/S/A
SENSITIVE GATE TRIACS
A2 FEATURES
■ Very low IGT = 10mA max ■ Low IH = 15mA max
G
■ BTA Family: Insulating voltage = 2500V
A1
(RMS) (UL recognized: E81734)
DESCRIPTION
The BTA/BTB04 T/D/S/A triac family are high per- formance glass passivated PNPN devices. These parts are suitables for general purpose ap-
A1A2
plications where gate high sensitivity is required.
G
Application on 4Q such as phase control and static switching.
TO-220AB ABSOLUTE RATINGS
(limiting values)
Symbol Parameter Value Unit
IT(RMS) RMS on-state current (360° conduction angle) BTA Tc = 90°C 4 A BTB Tc = 95°C ITSM Non repetitive surge peak on-state current tp = 8.3ms 42 A (Tj initial = 25°C) tp = 10ms 40 I2t I2t value tp = 10ms 8 A2s dI/dt Critical rate of rise of on-state current Repetitive 10 A/µs Gate supply: IG = 50mA dIG/dt = 0.1A/µs F = 50Hz Non repetitive 50 Tstg Storage and operating junction temperature range -40 to +150 °C Tj -40 to +110 Tl Maximum lead soldering temperature during 10s at 4.5mm from case 260 °C
BTA / BTB04- Symbol Parameter Unit 400 T/D/S/A 600 T/D/S/A 700 T/D/S/A
VDRM Repetitive peak off-state voltage Tj = 110°C 400 600 700 V VRRM September 2001 - Ed: 1A 1/6
Хотите получать уведомления о выходе новых материалов на сайте?
Подпишитесь на рассылку!
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